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                                C П И С О К

                научных трудов Гриняева Сергея Николаевича

   --------------------------------------------------------------------------

   NN     Название        Печатный   Издательство,        К - во    Фамилии

   пп                     или на     журнал(название,     печатных  соавторов

                          правах     номер, год) или      листов

                          рукописи   номер авторского     или

                                     свидетельства        страниц

   --------------------------------------------------------------------------

   1         2                3              4              5          6

   --------------------------------------------------------------------------

  33. Анизотропия хими-      печ.     ЖСХ, т.38, N1,        10   В.В.Лопатин

      ческой связи и                  c.32-41, 1997

      электронной стру-

      туры в графитопо-

      добном и ромбоэдри-

      ческом нитриде бора

  34. Локализованные         -"-      ФТП, т.32, N9,         6   В.А.Чалдышев

      состояния вблизи                c.1094-1099, 1998

      запрешенной зоны

      GaAs, вызванные

      тетраэдрическими

      мышьяковыми

      кластерами

  35. Физика сложных         -"-      Изв.вузов, Физика,     13  В.Н.Брудный

      полупроводниковых               Т.41,N8, c.26-38, 1998     В.Г.Воеводин

      кристаллов и структур                                      О.В.Воеводина

                                                                 И.В.Ивонин

                                                                 Г.Ф.Караваев

                                                                 Л.Г.Лаврентьева 

  36. Резонансное тунне-     -"-      Изв.вузов, Физика,     11  Г.Ф.Караваев

      лирование электронов            т.41,N9,c.89-99,1998

      в структурах

      GaAs/AlAs(111)

  37. Локальная электро-     -"-     ФТП, т.32, N3,          4   В.Н.Брудный

      нейтральность и                c.315-318, 1998

      закрепление хими-

      ческого потенциа-

      рах соединений III-V:

      границы раздела,

      радиационные дефекты

  38. Туннелирование элек-   -"-     ФТТ, т.42, N4,          7   Г.Ф.Караваев

      тронов через тонкий            с.752-758, 2000 

      барьер с плавным

      потенциалом на

      гетерограницах

      GaAs/AlAs(001)  

  39. Глубокие уровни        -"-     ФТП, т.35, N1,          5   В.А.Чалдышев

      кластеров из                   с.84-88, 2001 

      атомов галлия в

      GaAs  

  40. Резонансное            -"-     ФТТ, т.43, N3,          7   А.Н.Разжувалов

      туннелирование                 с.529-535, 2001 

      электронов в

      напряженных

      структурах

      GaN/Ga(1-x)Al(x)N(0001)  

      c учетом спонтанной

      поляризации и

      пьезоэффекта

